Verwendung -Niederfrequenz-
:uuiﬂ:r n:l 5:.:: L fiir
Schaitbetrieb bei

¢a von =40 *C bis +125°C

—_— —

Standard: TGL 200-8290
Abmessungen: Bouform B 3/250, TGL 11 811
Maosse = 1 g

Zuldssige Héchstwerte fur #, = 45 oC
Ucgo =~ &6V le = 80 mA
Vo = BV T . 300 maA
o = WA p =B MW
lc = 200mA & = 150 oC

grd
Warmewiderstand - -

Kennwerte fir o == 25°C -5 grd

Min. Typ . Max. | MeBbedingungen
Reststrome
-Icgo ' |0t uA | Ucg= 6V
-Icgo |  2uA  cUcg= 86V
Gleichstromverstrkung
B 6 ' 10 -Ucg = 6V, -lc = 1mA
B | 2 4 «Ucg = 1V, «lc = 50 mA
Basis-Emitler-Spannung
-Use 550mV | 580mV | &0 mV | -Uce = 6V,-Ic = 1mA
-Uee 09V 14V |13V Uce = 1V, .lc = 50 mA
Restspannung
-Ucerest | 10V |12V | g =50mA
Séttigungsspannung
UCEsat |04V | Jdc = 50 mA, -Ig = 25 mA
Grentfrequenz
inan 03 MHz | 1,0 llH:| Uca=6V,-lc=1mA
Vierpolparameter
hite 0,2k 04 k2 1 09 k) | -Ucg=6V,-lc=1mA,{=1kHz
hize 1 1.104 | 16.104 | 6.10-4 |

hz1e 8 12 | 20
ha2e 0us |20 | 50 uS J




iHin. Typ iHo:. - MeBbedingungen
Basisbohnwiderstand
b 00N 710 50 O “Uce = 6V, -Ic =1 mA, f=5MHz
Kollektorkoparitat
Ce 20pF | 26 pF SOpF | -Uce=6V,.Ic=1mA,f=5MHz
Rouschmal
F 6dB | 15dB | -Uce=6V,.c=05mA,f=12kHz
Schaltzeitkonstanten
1 | 1,2 us Thps | -Uce =6V ...-Ucgrst, IC = -ICgr...
s 15ps | 234us | 28us | UCksat, -lc = 50 mA
tr 21ps [ 25us | 30us | -Ucg=6V ...-Ucgst, -Ic = -lcgr ...
ts | 16us | 26us | 338 | UCEsat, -Jc = 50 mA
Bestellbeispiel tir einen Transistor Transistor $S 102 = TOL 200-8290
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